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AR, 22l - RIS MERL AT RE 2 B R K BB S B 25D TV D, T O THIEANC T/ A
=V O AR A DT 8RR Ry MERECRBG R ITERIUR A R E WD LR A X
IROREBLIN D Z LD @R KIGEMOERPN RSN TN D, FFICEFOREM Th 5
TiO, EMRIL T/ & DOENT K0 SEBEEBEHEIC R X 2L KIFT 720, kbIEHIN TS
FEHRO—DL72oTW5D, WA ,3—/L (10 : Inverse Opal) & TiO, BMIIEdR DT/ ki (NP :
Nano Particle)f# i TiO, A & fb, HAIN e E CRERILEZAT L 0D, EBREMNIREL
R < HEA & B ORI TOX ¥ U 7 O I BFHEICIT O DM 8E Th 5, Fx
DZANETOWRELY , &+ Ky MEE 10 ElIE NP B & e A_E WAL Voo 27 2 &0
53 T=O Tl AENE 10 i O 8 FIZEA VO 58 2 R RET LT,

AWFZETIE, CdSe &+ Ny h W& L7z 10 11E TiO, A (FR L, 2 Ot A #uRs MRl 2
1T > 72, 10 1#1E& TiO, MR D JE IR MR 7S S AWK L, RIS Voo IS KIETRBIZ SOV TIRET 5 72
O, MR Z 150 nm~500 nm & 2L S ERIEET -T2, X 1 IS/ 3— LEE Tio, iR
il () & CdSe W& 1% D if (b) © SEM 4 Z27~r3, SEM B LV | TiO, D'EHIZIL - 72 CdSe DWW A&
DHER STz, 112 10 Kk TiO, AR & WMk 2 2L S H 5B D Voo (V) Z 7T, 10 #IED
JEH & BAMRZ <L 10 M Z WSR2 TIRL 1ERD NP & 2 W2 R & HERTEW Vo 2R3 2
EDVEI L7e, 20K E LTI, 10 HiE TiO, BR)» b BARE ~DOME BB D 720 REER
DAL NP ##E TIO, B L D SN2 ENRBZ D, GH, TDOAD=ALIDNTHRE LT
W<,

£ 1 CdSe &F Fy MERHA — (10) HiE
TiO, & NP #1E TiO, KEBEMDBRIKEE Vo (V)

10- 150 250 400 500 NP-
Ti0O, nm nm nm nm TiO,

V,, 068 0.66 0.69 0.68 0.51
(v)
M1 #A—AEIE TiO, BIERE (a) &

Cdse &7 Ky MERARDOKME (b) D SEM &
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